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G.W.SAMSONOW, W.A.GARBATIUK: Magnetodielektryki w przemysłach radiotechnicznym i elekhomaszy-
nowym 

Autorzy podoją przykłady zostosowoń fenytów i magnetodielektryków w przemySle radiotechnicznym i elektro-
maszynowym oraz możliwości usprawniania przy ich pomocy procesów technologicznych nowych opracowań 
konstrukcyjnych. 

W.BRZOZOWSKI, A.HAIAK P.KAMIŃSKI, E.PIETRAS : Warstwy epitaksjalne GaAs, P dla diod 
Świecących * * 

W artykule przedstawiono rezultaty wstępnych prac nad technologią warstw epitaksjalnych 
GoAs .̂jęP^ przydatnych dla zastosowań w emiterach Światła widzialnego. Wykonane diocfy testowe emitowały 
Światło czerwone o długoSci fali A«0,67 ¡jm. 

K . WOLSKI: Badania nad technologią, strukturą i niektórymi własnoScidmi mechanicznymi brązu tytanowego CuT!4 

Artykuł jest pierwszą częScią opracowania dotyczącego badań procesu technologicznego, badań strukturalnych 
i własnoSci mechanicznych brązu tytanowego CuTi4. Omówiono proces topienia, odlewania, przeróbki 
plastycznej i wpływ konwencjonalnej obróbki cieplnej na strukturę i włosnoSci mechaniczne tego stopu. 

A.BIEŃ: Barwione tworzywo alundowe jako nowy materiał dla optoelektroniki 

W artykule omówiono podstawowe wymagania stawiane ceramicznym elementom podłożowym z barwionej 
ceramiki alundowej. 
Przedstawiono prace nad modyfikacją tworzywa alundowego o wysokiej zawartoSci AIjO.^ prowadzone 
w celu osiągnięciu absorbcji promieniowania podczerwonego. Podano skłod chemiczny tworzywa oraz opi-
sono jego technologię. Elementy z ceramiki alundowej barwionej są stosowane między Innymi w półprze-
wocbnikowych wskaźnikach cyfrowych. 

J.BEKISZ, L.KOZŁOWSKI: Otrzymywanie cienkich warstw YOj z YOCIg 

Omówiono metody chemiczne otrzymywania cienkich warstw V02 z /C5H7O2/2 ^ ^ ' Przedstawiono 
zestaw aparatury zastosowanej do otrzymywania warstw V02 z VOCl3 oraz pierwsze wyniki eksperymentu. 
Określono warunki rozkładu VOCl3. Otrzymano warstwy V02 gruboSci od 500 do 5000 ip o skoku rezystancji 
o ponad trzy rzędy wielkoSci w zakresie temperatur ÓS-^^C. 

A.TACZANOWSKI: Określenie przy pomocy wykrywacza helowego granicznych wortoSci nieszczelności 
w obudowach do układów scalonych 

Szczelność zamkniętych obudów elementów elektronicznych bada się przez przetrzymanie ich w atmosferze 
helu pod zwiększonym ciSnieniem a następnie przez kontrolę ewentualnego wydzielania się tego gazu z obu-
dowy używając helowego wykrywacza nieszczelności. 
W artykule omówiono wpływ czasu i ciSnienia nasycania oraz innych parametrów procesu badania na najmniej-
szą i największą wartoSć wykrywanej nieszczelności. 

W.SOKOŁOWSKA: Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczeń metalicznych w tellurze wysokiej 
czysto Sc i 

Opracowano spektrograficzną metodę równoczesnego oznaczania zawartoSci Cu, Fe, Al, Mg, Ag, Bi, Mn, 
Pb, Ni, Cr, Ti, S^ Sn w tellurze bez wstępnego oddzielania zanieczyszczeń Śladowych. WykrywałnoSć 
metody wynosi 10 - 10 %. Zanieczyszczenie oddestylowuje się z podłoża stosując bromek potasu 
joko nośnik spektrogroficzny. 
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r.B.CAJiCOHOB, B.A.rAPEiTKK: MarHHToaHSJieKTpHKii b pawiOTexHiraeoKoa h MeKipoiexHiweoKOfl npoM-
bUUieHHOCTU 
ABTopu nowDT npuepu npsHeseuui $eppiTOB a i iarHiiTOsisJieKTpiKOB b pajdoiexHnecKOfl • sjieKipo-
l e x a n e c x o i t npoMuiueHBOCTi h noxasuBaor boshozhocti i , npi i x npaMeHeHHo. y n n n e u e texHoiorntiec-
Kix npoaeccoB it paapaÖoiKH hobux KOHcipyxiuifl. 

B'EIOSOBCKN'A.XAJlhii n.KAUHHLCKH, 3.nETPAC : SnHiaKOHajiŁme miShkh npoaaBoacTBa 
CBOTHIKHX AHO AO B 

B c i a i B e npeACTaBJieHH p e a y a t i a i u npesBapi teaŁma paöoi npH lexaojiorHH anBiaKciajUiHHX luiëHOK 
GaAs-|_j¡.Px npiuieMeiux b aicHiepax BiwHiioro cBeia. 
CMOHTHpoBaHHue HcnuiaTenŁHHe aboau aHHiiipoBaJiH KpacHuH usei c äjwhoU bojihu a ® ' 0,67mkm. 

K.BOXLCKU: HccJiaAÓBaHifl Texaoioratt, CTpyKTvpu u ueKOTopux uexaüHqecKHx cboUctb THiaiOBOit 
ÖpOH3U CuTí4 

B ciaiŁe npeACTasjieBa nepsafl qaciB HccjieAOBaHHlt TexHoaomqecKoro npouecca. CTPYKTypu u uexa-
aH<iecKwc cboHctb iHiaflOBOfl öpoHau CuTia-
PaccHOTpeHu npoiieccu ruiasjieBiui, j i h t l a , niaunoBKB i b;i]ihhiui KOHBeHmiouajiiHoa lepuimecKoB oöpa-
óoTKH ua cTpyKTypy h uexaHHqecKHe cBoftciBa aioro ciuiaBa. 

A.EEHŁ: OxpaaeEBan anyHAOBaa Kepamsa, sax hobuü Haiepnaa ajui onioaiieKTposHKB 
B CTaibe onHcaHu ocbobhuo TpeöoBaBBH npeAMBJiHeHue ahh KepaiiBqecKBx sjieHeaiOB ua noAJioscH, 
HsrotaBJiBBaeiiux hs OKpameHHOt) aiyiuiOBofi KepavBKB. 
npeACTBBJieHu paOoTu no uoAB^HKaiuiii ajiyBAOBOtl Maccu c Qoai^bbii coAepzaHBeM AipOx b deno a o o -
TBzeuBR aCcopooHH BĤ paKpacHux Jiyqett. IIpaBeAëH xBUBqecKiitt cociaB Maiepaana b ero texaoj iorf l -
qecKaa paspaootKa. SjieiieHTu bb OKpaneHHoa anyuAOBoH KepaiiBKB npBMeHflT TaKse b noAynpoBOABB-
KOBUX UB(t)pOBUX BBAHXaTOpaX. 

UEEKHH, JI.K03JI0BCKH: IIOA^r^eHBe tobxbx miëBOK vo^ B3 VOCl^ 
VO2 113 /C.; l 

I3 H~nepBue peaJaLTaTu 
B ciaTbe omcaHu xBUB̂ ecxae MeTOAU noAyqeHBn torxhx anëBOK VO2 us /CcH^02/2V0 » voci;^. 
noABHO cocTaB aimapaiypu, npaneHHenoa ajih noayqeBBii caobb VO2 bs vocii h nep 
SKcnepBiieiiTa. ^ 
PaapaooiaHB ycaoBBa paaaoBeHBH VOCI3. noayqeBO iuiöbxb VO2 tcjuubboB o t 500 ao 5000 n b onpe-
aeaeB cKaqox axTBBHoro conpoTBBłeBBH OBHie i p e x phaob BeaaqBHu b BBiepBaae lennepayp o t 65 ao 
130c • 

A.TAHAHOBCIQl: OnpeAeaeBBe npa noiionB reaBBesoro AeiexTopa npeAeniaoro sHaweHiiH HeaaoTHOCTea 
xopnycoB aas BHierpajibHux oxen 
npB onpeAeaeHBo KenaoTHocTefl, xopnyca BUAepiBBaui b aiHOc^epe reaBttn npa noBuneHBoa AaBaeaaa 
a aaieu KOBipoaapyin BosHOxaoe BUAsaesae raaa aa xopnyca, npa noMomu reaaHeBoro ASTexTopa. 
B ciaTBe noxaaaao saaflHae Bpeueaa a AaEaeHBn aacuBeHflfl a Taxze a Apyrax napaaeTpoB nponecca 
acnHTaaafl, aa seaaqaHy oOaapyBBBaeaoH aenaoiaocTa. 

B.COKOJOBCKA: OnpeAeaeaae cneKTporpa$OTecxaii mbtoaoii Meiaaaaqeoxax aarpaaBeBBll b Teaaype 
BUCOKOlt IBCTOTU 
F^ap^oTxa o n p e g ^ e s m caeKT^rfe^aqecxiw aeTOAOH OAHOBpeueaaoro coAepaaHBfl b leaaype Cu, Fe, 

öea npeABapaieíiLHoro oiaeaeHBH'caeÁoB àarpHaHeBaa.c 
OTxpuBaeuua npeAea a io ro aeiOAa, bubocbt ID* - I 0 ~ ' % . 
SarpflaaeBBfl c noAaoBxa OTAeaauicfl aatOAOH AacTBaaaoBB, npa noMOoia dpouactoro xaaaa, xoiopuK 
HBaaeTCfl cnexiporpa^aiecxaj i Hocaieaea. 
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G.W.SAMSONOW, W.A. GARBATIUK: Magnelodielectrics in radio engineering and electromachinery industry 

Some examples of ferrites and mognetodielectrics applications in rodio engineering and electromachinery 
industry are given as well as possibilities of rendering efficient the technological processes in new designs 
by means of them. 

W.BRZOZOWSKI,A.HAlAK P.KAMIMSKI, E.PIETRAS, GaAs,./^ epitaxial layers for lighting diodes 
Results of the preliminary works on the technology of GcAs -̂̂ P^ epitaxial layers suitoble for visible light 
emitters are described. The test diodes have emitted red light of A — 0,67 jjm. 

K.WOLSKI: Investigations on technology, structure and some mechanical properties of CuTi4 titanium bronze 

The article is the first port of the paper concemirfg the examination of the technological process, structu-
ral investigations and mechanical properties of titanium bronze. 
The melting, casting and plastic wot4(ing processes as well as conventional heat treatment influence on the 
structure and mechanical properties of this alloy. 

A.BIEfi: Coloured alumina as a new material for optoelectronics 

Main requirements which base and constructional ceramic elements for semiconductor optoelectronics must 
fulfill ore discussed. 
The works on modification of high AI2O2 contents alumina material, in order to obtain absorption of the 
infrared radiation, are presented. Chemical composition of the material is given and its technology its 
described. The elements of coloured alumina ceramics ore, among others, used in semiconductor displays. 

J.BEKISZ, L.KOZŁOWSKI: Preparation of VOj thin films from VOCI3 

Chemical methods of VO2 thin films preparation from /C5H7O2/2 VO and V O C I 3 are discussed. The 
equipment used for preparation of VO2 films from VOCl3 as well as first results of the experiment ore^ 
presented. The conditions of VOCI3 decomposition ore defined; The VO2 films of thiskness 500-5000 
of three orders of magnitude resistance abrupt change at 65-73°C, hove been obtained. 

A.TACZANOWSKI: Determination of leak detectability limits by means of helium leak detector in ttie 
packages for integrated circuits 

Tightness of closed packages of electronic elements is tested by keeping the packages in helium atmosphere 
under increased pressure, and then by control of eventual helium evolution from the package using the 
helium leak detector. 
The influence of time, saturation pressure and other parameters of investigation process on lowest and 
highest value of the detected leak is discussed. 

W.SOKOŁOWSKA: Spectrographic determination of metallic contaminations in high purity tellurium 

The spectrograph ic method is applied for simultaneous determination of Cu, Fe, Al, Mg, Ag, Bi, Mn, Pb, 
Cr, Ti, Sb. Sn in Te, without preliminary separation of trace contaminations. Detectability of the method is 
10-4 - I Q - V . The contaminations ore distilled from the matrix when kalium bromide is applied as a spectro-
scopic carrier. 
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INFORMACJA DLA AUTOROW 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi 
Autor6w o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. ObjftoSci artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interlinią/co drugi 
wiers^, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 
wierszy po 65 znoków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele, 

4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/ należy wykonywać osobno/nie w maszynopisie 
całego artykułu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli 
podać tytuł obja$niajqcy. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języ-
ku polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na częici a w częici końcowej winoy być sformuło-
wane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możno&:i unikać podzkiłu ortykułu na 
oddzielnie zatytułowane częici. 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkomi należy sporządzać 
oddzielnie /niezależnie od tekstu ortykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezro-
czystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 
i powiększenie należy podować no odwrocie -ołówkiem. Numerację należy objąć rysunki i fotografie łącz-
nie/nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekScie powołania na numer 
pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1 ] • 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkoici we wzorach itp. powin-
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar /SI / oraz z in-
nymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na sironie 
nie powinno być więcej niż 5. 

12. Redakcja zasłrzego sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Materiałach Elektronicznych" uważany jest zo równoznoczny 
z oiwiadczeniem Autora, że praco nie była drukowana oni wysłana do (bukowania w żadnym innym czaso-
piśmie krajowym lub zagranicznym, 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewanki się 
i ewentualnego przesłonio należnego honorarium. 

Radditoi tKłniczny 
Mi«ciyiłowa Ot»»oi9« 
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